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Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Flachendiffundierte Si-Zener-Dioden fiir die Oberflichenmontage

Version 2010-05-18

Maximum power dissipation 3W
ljt 7.9 JTL Maximale Verlustleistung
I ——k Nominal Z-voltage 1...200 V
i 015 T Nominale Z-Spannung
Plastic case ~ SMC
TI - Kunststoffgehduse ~ DO-214AB
% - Weight approx. — Gewicht ca. 0.21g
L — Plastic material has UL classification 94V-0 RoHs
Gehdusematerial UL94V-0 klassifiziert
T — Pb
Standard packaging taped and reeled R &
Dimensions - MaBe [mm] Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ £5%) standard.

Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfihrung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~ £5%). Andere Toleranzen oder héhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Z3SMC-series

Power dissipation — Verlustleistung Ta = 50°C Prot 3wWh
Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms Ta = 25°C Pzsm 60 W
Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms

Operating junction temperature — Sperrschichttemperatur T; -50...+150°C
Storage temperature — Lagerungstemperatur Ts -50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Rina < 33K/WH
Warmewiderstand Sperrschicht — umgebende Luft

Thermal resistance junction to terminal Rint < 10 K/W
Warmewiderstand Sperrschicht — Anschluss

Zener voltages see table on next page — Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der néchsten Seite

1 Mounted on P.C. board with 50 mm? copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm? Kupferbelag (Létpad) an jedem Anschluss
2 Tested with pulses — Gemessen mit Impulsen

3 The Z3SMCL1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z".

The cathode, indicated by a white band, has to be connected to the negative pole.

Die Z3SMC1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z” zu setzten. Die mit weiBem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
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Semiconductor Z3SMC1 ... Z3SMC200 (3 W)
Maximum ratings Grenzwerte
Type Zener voltage ?) Test current | Dynamic resistance | Temp. Coeffic. Reverse volt. Z-current ')
Typ Zener-Spannung ?) MeBstrom Diff. Widerstand of Z-voltage Sperrspanng. Z-Strom 1)

Iz = Iztest Tztest/ f = 1 kHz ...der Z-Spannung R=1pA Ta = 50°C
Vamin [V] Vamax [V] Tztest [MA] r5 [2] avz [10-4 / °C] Ve [V] Izmax [MA]
Z3SMC1 ?) 0.71 0.82 100 0.5 (<1) -26..-16 - 2000
Z35MC6.2 5.8 6.6 100 1(<2) -1..4+6 > 1.5 455
Z35SMC6.8 6.4 7.2 100 1(<2) 0..+7 >2 417
Z3SMC7.5 7.0 7.9 100 1(<2) 0..+7 > 2 380
Z3SMC8.2 7.7 8.7 100 1(<2) +3..+8 > 3.5 345
Z3SMC9.1 8.5 9.6 50 2 (<4) +3..4+8 > 3.5 313
Z3SMC10 9.4 10.6 50 2 (<4) +5...+49 >5 283
Z3SMC11 104 11.6 50 4 (<7) +5...+10 >5 259
Z3SMC12 11.4 12.7 50 4 (<7) +5..+10 >7 236
Z3SMC13 124 14.1 50 5(<10) +5..+10 >7 213
Z3SMC15 13.8 15.6 50 5(<10) +5...+10 > 10 192
Z3SMC16 15.3 17.1 25 6 (<15) +6...+11 > 10 175
Z3SMC18 16.8 19.1 25 6 (<15) +6...+11 > 10 157
Z35SMC20 18.8 21.2 25 6 (<15) +6...+11 > 10 142
Z3SMC22 20.8 23.3 25 6 (<15) +6...+11 > 12 129
Z3SMC24 22.8 25.6 25 7 (<15) +6...+11 > 12 117
Z35MC27 25.1 28.9 25 7 (<15) +6...+11 > 14 104
Z3SMC30 28 32 25 8 (<15) +6...+11 > 14 94
Z3SMC33 31 35 25 8 (<15) +6...+11 > 17 86
Z3SMC36 34 38 10 16 (<40) +6...+11 > 17 79
Z3SMC39 37 41 10 20 (<40) +6...+11 > 20 73
Z3SMC43 40 46 10 24 (<45) +7..+12 > 20 65
Z35MC47 44 50 10 24 (<45) +7..+12 > 24 60
Z3SMC51 48 54 10 25 (<60) +7..+12 > 24 56
Z3SMC56 52 60 10 25 (<60) +7..+12 > 28 50
Z35MC62 58 66 10 25 (<80) +8...+13 > 28 45
Z35SMC68 64 72 10 25 (<80) +8...+13 >34 42
Z3SMC75 70 79 10 30 (<100) +8...+13 > 34 38
Z35MC82 77 88 10 30 (<100) +8...+13 > 41 34
Z3SMC91 85 96 5 40 (<150) +9...+13 > 41 31
Z3SMC100 94 106 5 60 (<150) +9...+13 > 50 28
Z3SMC110 104 116 5 80 (<200) +9...+13 > 50 26
Z3SMC120 114 127 5 80 (<200) +9...+13 > 60 24
Z3SMC130 124 141 5 90 (<250) +9...+13 > 60 21
Z3SMC150 138 156 5 100 (<250) +9...+13 >75 19
Z3SMC160 153 171 5 110 (<300) +9...+13 >75 18
Z3SMC180 168 191 5 120 (<350) +9...+13 >90 16
Z3SMC200 188 212 5 150 (<350) +9...+13 >90 14

1 Notes see previous page — FuBnoten siehe vorhergehende Seite
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OCEAN CHIPS

OxreaH INeKTPOHMUKM
MocTaBKa 3ﬂeKTp0HHbIX KOMMOHEHTOB

Komnanusa «OkeaH DNEKTPOHMKM> MpEeAaraeT 3aK/Il04EHUE JONTOCPOYHbIX OTHOLLIEHMM NpU
MOCTaBKaX MMMOPTHbIX 3/1EKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB HA B3aMMOBbIrOZHbIX YC10BMAX!

Hawwu npeumyliectsa:

- NlocTaBKa OpMrMHaIbHbIX UMMNOPTHbBIX 3/IEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB HanNpAMYy C NPOM3BOACTB AMEPUKM,
EBponbl M A3uK, a TaK e C KpYNHEMLIMX CKIaJ0B MMPa;

- LUnMpoKas sMHeMKa NOCTaBOK aKTUBHBIX M MACCMBHBIX MMMOPTHbBIX 3/1EKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB (6onee
30 MJIH. HAMMEHOBAHUMN);

- MocTaBKa C/IOXKHbIX, AeDUUMUTHBIX, IM60 CHATLIX C NPOM3BOACTBA NO3ULMIA;

- OnepaTMBHbIE CPOKM NOCTABKM NOA 3aKa3 (0T 5 paboumx AHEN);

- JKCnpecc JoCTaBKa B 06YH0 TOYKY Poccuu;

- Momouwb KoHcTpyKTOpCKOro OTAena 1 KOHCynbTauumu KBaMPULUUPOBAHHBIX MHXEHEPOB;

- TexHM4ecKaa nogaepkka NpoeKTa, NomMollb B NoA6ope aHanoros, NocTaBka NPOTOTUNOB;

- [locTaBKa 3/1EKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB NoJ, KOHTposiem BIT;

- CUcTeMa MeHeaXXMeHTa KayecTBa cepTudmumpoBaHa no MexayHapogHomy ctaHgapTy 1SO 9001;

- Mp1 HEO06XOAMMOCTH BCA NPOAYKLUMA BOEHHOIO M adPOKOCMMYECKOrO Ha3HaYeHMA NPOXoAUT

MCMbITaHMA M CEPTUMhMKALMIO B TaGOPATOPMM (MO COrIACOBAHMIO C 3aKa34YMKOM);
- MocTaBKa cneumanusmMpoBaHHbIX KOMMOHEHTOB BOEHHOMO M a3POKOCMMYECKOr0 YPOBHSA KayecTBa

(Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer,
Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,
General Dynamics u gp.);

KomnaHua «OkeaH JNEeKTPOHMKKU» ABNAETCA oduuMabHbIM AUCTPUOLIOTOPOM M SKCKJIHO3MBHbBIM
npesctasuteneM B Poccum ofHOrO M3  KpPYMHEMWMX MPOM3BOAMUTENIEM Pa3beEMOB BOEHHOMO W
A3pPOKOCMMYECKOro Ha3sHavyeHuMs <«JONHON», a Tak Xe oduuMaibHbiIM AUCTPUOBIOTOPOM MU
JKCK/II03MBHbIM nNpeacTaBuTenieM B Poccvn npousBoauTENA BbICOKOTEXHOIOMMYHBIX M HaAEXHbIX
peweHun ans nepeaaym CBY curHano «FORSTAR>.

«JONHON> (ocHosaH B 1970 T.)

PasbeMbl crneumanbHOro, BOEHHOMo M A3POKOCMHNYECKOIo
Ha3Ha4YeHHA:

JONHON (MpuMeHsOTCA B BOEHHOM, aBMALMOHHOM, a3POKOCMMYECKOM,

MOPCKOM, KeNe3HOAOPOXKHOM, TOpHO- M HedTeao6biBatoLLeN
0Tpac/AX NPOMbILLIEHHOCTH)

«FORSTAR> (ocHoBaH B 1998 r.)

BY coegmHmnTENN, KOAKCHaNbHbIE Kabenn

’ ) ®
KabenbHble COOPKM M MMKPOBONIHOBbIE KOMMOHEHTbI: FORS 'AR
L

(MpuMeHsaTCA B TEJIEKOMMYHMKAUMAX  FPaXXAaHCKOro M
cneuManbHOrO HasHayeHus, B cpeacTBax cBA3sM, PJIC, a TaK xe
BOEHHOM,  aBMALUMOHHOM M AdPOKOCMMYECKOM  OTpacisx
NPOMBILLNIEHHOCTH).

TenedoH: 8 (812) 309-75-97 (MHOroKaHasbHbIN)

dakc: 8 (812) 320-03-32

DNIeKTpPOHHas noyTa: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/
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